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CRSSION
Je, ¥von Savaria, dont l'adres:‘lse postale compléte est
2703, me Charny, Montréal, 1IQ_m;c‘:bm:. Canada, H3M
1J6, maoyennant la somame de un dollar et autres
congidérations dont réceptio.l;rf: esl accusée par les
présentes, vends etcéde A TECJ?!:INOLOGIES LTRIM
INCG., dont Uadresse posu:mlc compléte est 440,
Boulevard Armmmand Fl‘ﬂppiet‘:, Burean 140, Laval,
Québec, Canada H7V 4B4, r:ﬂl‘ms mes droits, tres eq
intéréts dans tout pays du mande, détenus dans et &
{aux) I"invention{s) ayant pouriire: “METHOD FOR
MODIFYING THE IMPEDANCE OF
SEMICONDUCTOR DEVICES USING A
FOCUSED HEATING SOURCE” telle(s) que
décrite(s) dans une clcmanclc: de brevet déposée au
Canada le 14 aott 2002 sons Je numéro 2,398,166 ct
telle que décnite dans une deiﬁal1de pour un brevet aux
Etats-Unis déposée le 1 aolt, 2003, y compris et aans
limitation le droit de réclamer" le ou les bénéfice(s) de
la Convention Intemationald relative & la priorité
associée i la(les) dite(2) invex.:i.;ion(s) at tous mes droits,
titres et intéréts dans ot 4 tout brevet, enregistrement et
autres droifz de touts nabare a ?é‘:tl‘e delivrés, et ce, dans
iout pays du monde.
|

Je consens également pour I.Tnoi—n‘léme ct pour mes
ayants droit, exécuteurs et adininistrateurs, d'exdéouter
et remettee 3 TECHNOLOGIES LTRIM INC. sans
aucune  mure considémtic\n'; tout autre dacument
incluamt demandes et cessicxl’ﬁs, el de poser tans les
autres gesles pouvant élre _]Ll.]’éﬁ nécasgaires ou utiles
par TECHNOLOGIES IJT[}RIM INC,., ses avants
droit, exeécuteurs et ar_‘lminisl:'jrmeurs, pour obtenir 1a
reconnaissance de leurs drdjils ainsi cédés et pour
obtenir tout brevet, enregistréement et guires droits de
toule natire i &we déliveds, n:l ce, dans tout pays du

monde.

SIGNE A/SIGNED AT (ville/eity) o -+ Cést
Ouébee, Canada, ce{this) £ idme(th) jour de{day of)
Sl Ak 2003,

e St

Y‘V(ﬁié SAVAR.IA

A

{si1gnd en présence du térmoinfsigned in the presence ol
the wimess) |
i

MO . 5265

ASSIGNMENT
I, Yvon Savaria, whose full post office address is,
2705, tue Chamy, Monwéal, Québec, Canada, H3M
176 in consideration of $1.00 and other good and
valnable considerarion, the receipt of which is hereby
acknowledged, da hereby sell and assign. to
TECHNOLOGIES LTRIM INC. whose full post
office address is 440, Boulevard Armand Frappier,
Office 140, Laval, Québec, Canada H7V 4834, all of
my rights, titles and interests in each and every country
in the wotld in and to the invention(s) entitled:
“METHOD FOR MODIFYING THE IMPEDANCE
OF SENMICONDLUCTOR DEVICES USING A
FOCUSED HEATING SOURCE”, as Tnlly described
in a Patent application for Canada filed on August 14,
2002, under application no. 2,398,166 and as described
in a patent application for the Uinited States filed on
August 1, 2003, including without limitation the night
to claim, any and all of the benefit{s) of the
Intemoetional Convention relating toc prictity
associated with the said invention(s) and all of my
corresponding rights, titles and interests in and to any
and all patents, regisirations and the like which may

igaue therefor anywhere in the world.

I do further. agree for myself and for my heirs,
execuiors and adrministrators, to execute and deliver to
TECHNOLOGIES LTRIM INC. without [urther
consideration any further documents incloding
applications, and assigmments, and to perform such
other acts as we lawlully may, that may be deemed
necessary by TECHNOLOGIES LTRIM INC., its
heirs, executors and administrators, fully to secure its
interest ta the rights herein assigned and 1o obtain any
and all palenis, registrations and the like which may
issus anywhere in the world.

'p(*““jfzr-u-m ! {.M‘J&'_i{ w i A

TEMOIN:
(WITNESS)

o

ACCEFTE PAR (ACCEPTED BY):
TECHNOLOGIES LTRIM INC.

S

Par/Ry (nﬁi m/name): ¥ves Gagnon _.'!7
Tiwe/Title: President
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DECLARATION

Te, soussigné {nom du témoin de la lére page),
_gae_;j,,«cﬁ vy ?
dont I'adresse posiale complété est:
372 Chernime Lot S
LRE Stgrdy 18 iar e
o pill g B ) :
déclare: jai éig ]Jersnnnel.le'ﬁnent present et ai vu
YVON SAVARIA que je recojnmm.is personnellement
comme ctant la personne nemimée dans la cession ci-
I

jointz, signer et souscnire laditz cession,

SIGNE A/SIGNED AT (villedgity), L2 vp/f
Québec, Cannda, ce (1this) &

iéme(th) jour de

(day of ) &7 ol 20083,
v, " ) u’." .‘ i
Lo v e iy e

Témom/ ' L

{meéme personnse ayant signée’la cession)

MO . 5265

DECLARATION
1, the undersigned (name of the witness of the 1stpage)
whose Tull post office addreas is:
make oath aud say: that [ was personally present and
did see YVON SAVARIA who is parsonally known to

me to be the person named in the attached assignment

duly sign and execuie the same.

SIGNED AT/SIGNE A {city/ville) .,
Quebec, Canada, this (ce) th(eniéme) day of(jour
de) 2003,

Wimess

{saime¢ perzon az on the assignment)

PATENT
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CESSION

Je, Alain Laconrse, dont 1’adzrelss¢ postale compléts est
343, rue Huguette, Laval, Qué@bec, Canada, 7P 3N1,
mayennant fa sormme de un dio].lar et autres considé-
rations dont réception est aceusée par les présentes,
vends et céde 3 TECHNOLOGIES LTRIM INC.,
dont Vadresse postale cornp]j‘éte est 440, Boulevard
Armand Frappier, Bureau 14,0,:1 Lawval, Québee, Canada
H7V 4134, tous mes droits, til]ires et intérérs dans tout
pays du monde, détenus dans et 4 {aux) Minvention(s)
avant pour titre: “METHOD FOR MODIFYING
THE IMPEDANCE OF  SEMICONDUCTOR
DEVICES USING A FOCUSED HEATING
SOURCE" telle(s) que décritejfs) dans une demande de
brevet déposée au Canada la 14 aodt 2002 sous le
numséra 2,398, 166, et telle i que décrite dans une
demande pour un brevet aux Brats-Unis déposée le 1
aagt 2003, ¥y compris a2t sanj:s limitation le droit de
réclamer le ou les bénéfice(a) de la Convention
Internationale relative 3 la priorité associée i la(les)
c_litc—:(s) inventrion(s) et tous me;s droitg, titres et inieréts
dans et 4 toutl brevert, enregistﬁérnent el aulres droits de
toute namure i éire délivrés, ct ce, dans tout pays du
monde. ;

i
Je consens également pour moi-méme et pour mes
ayants droit, exécuteurs £t adlmmistm;teurs, d'exécuter
et remettre 3 TECHNOLOGIRES LTRIM INC. sans
aucune auvire considération! rout ante docurnent
incluant demandes et cessions, et de poser tous les
autres gestas pouvant éire juigés neécessaires ou utiles
par TECHNOLOGIES L'];'RIM INC., ses ayants
deoit, exécuteurs el ad.m‘i.l.lis;l‘trateurs, pour obienir la
reconnaissance de leurs drdits ainsi cédés et pour
oblenir tout brevet, cnrcgistr’-‘x:ment et antres droits de
toute naiure & 2tre delivrés, :el' ce, dans tout pays du
monde.

F ;
SIGNE A/SIGNED AT (villb/eity) 4 A v 2 1
Québec, Canada, cef{this) (;') igme(th) jour de(day of}

(signé en présence du temoin/signed in the presence of

the witness)

MO . 5265

ASSIGNMENT

I, Alain Lacourse, whose full post office address s,
343, rue Huguerte, Laval, Québec, Canada, H7P 31N1

in cansideration of £1.00 and other good and valuable
consideration, the receipt of which is herebhy
acknowledged, do hereby sell and assign, to
TECHNOLOGIES LTRIM INC. whaose full post
office address is 440, Boulevard Armand Frappier,
Office 140, Laval, Québec, Canada M7V 484, all of
my rights, titles and interests in each and every country
in the world in and 1o ihe invention(s) entitled:
“METHOD FOR MODIFYING THE IMPEDANCE
OF SEMICONDUCTOR DEVICES USING A
FOCUSED HEATING SOURCE”, as fully described
in a Patent application for Canada filed on August 14,
2002, under application no. 2,398,166 and as described
in a patent applicatien for the United States filed on
August 1, 2003, including without Hmitation the right
16 claim, any and all of the bencsfit(s) of the
Iniemational Convention rclating to  priority
associated with the said invention(s) and all of my
corresponding rights, titles and interests in and to any
and all patents, regicwations and the like which may

issue therefor anywhere in the world.

I do further agree for myself aznd for my heirs,
executors and administrators, to execule and deliver to
TECHNOLOGIES LTRIM INC. without further
consideration any further documents including
applications, and assignments, and to perform such
other acts az we lawfully may, that may be deemed
necessary by TECHNOLOGIES LTRIM INC., iis
heirs, executors and administrators, fully to secure ils
intersst o the rights herein assigned and to obtain any
and all patents, regiswations and the like which may

igsue anywhere in the world.

TEMOIN: f"g Z/i}w; O N { f R ?;; il v

(WITNESS) e

ACCEPTE PAR (ACCEPTED BY):
TECHNOLOGIES LTRIM INC.

,/L/ /JWJ é O f AN

T —

Far/By F(om/name): Yves Gagnon
Titre/Title: President
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DECLARATION

Je, soussigné (nom du témoin d": la lére page),
Yues agmnein
dont l'adresse postale complt:l.r.: est:

374, ___.h-ﬂ.w\l"ﬂ, d..m-aAl..S-i—
ac .:_,.u.A_P-&.f‘Iﬁur‘, &uq &k-‘?C
Jeor
déglare:  j'al eté petsonnallemen: présent et ai wvu
ALAIN LACOURSE qgue je reconnais
personnellement comme étant la peIsonne nomrnse
dans la cession ci-jeints, sigrller et gounacrire ladite

cession.
SIGNE A/SIGNED AT (villefeity), & AP & |
Cuébec, Canada, oo (this) wlag iéme(th) jour de

(day of) as w & 2003,

UJ’[ e { T2 o ;f ettt Py

Témdﬁ‘, v “' Nf{

{méme personne ayant signée la cession)

HO. 5265

DECLARATION

I, the undersigned {name of the witmess of the 15t page)

whose full post office address is:

make cath and say: that I was personally present and
didsee ALAIN LACOURSE who is personally known
1o me to be the person named in the attached

assignment duly sign and execute the same.

SIGNED AT/SIGINE A (city/ville) .
Quebec, Canada, this (ce)
de) 2003.

th{eniérne) day of(jour

Withess

(same person as on the assignment)

PATENT
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CESSIGON

Je, ¥ves Gagnon, dont ’.I‘adreslise postale compléte est
4874, Chemn dce la Cétc—v&lcs-ﬂcigcs app. 209,
Meontreéal, Québec, Canada, H:BV 1H4, moyennant la
somme de un dollar et a.u.tnfzs considérations dont
réception est agcusée par les pr-lésentes, vends et céde 4
TECHNOLOGIES LTRIM lINC., dont I'adresse
postale compléte ast 440, Baul;}vmrd Arrmand Frappier,
Rureau 140, Laval, Quéhee, Canada H7V 4124, tous
mes droits, titres ef intéreis da[nsa tout pays du monde,
détenus dans et a (aux) L'invention(s) ayant pour titre:
*“METHOD FORMODIFYING THE IMPEDANCE
OF SEMICONDUCTOR DEVICES USING a
FOCUSED HEATING SG?'URCE“ telle(s) que
deéecrite{s) dans une cle.mandej de brevet déposéec an
Canada e 14 aoilt 2002 sous l;ie numéro 2,398,166, et
telle que décrite dans une -:Icm;nnde Pour un 'bi'ﬁvet aux
Etats-Unis cdéposée le 1T aodt ?003, v compris el sans
limitation le droit de réclamer le ou les bénéfice(s) de
la Conwvention Internationale relative 3 Ja priorité
aszociée 4 lafles) dite(s} inventé_ions[s) et tous mes dreits,
titres et intéréts dans et A tout, '!;i:-lrevet, enregistrement et
antres droits de toute nature a Etrc. delivrés, et ce, dans
tout pays du monde. ::

Je consens également pour moi-méme et pour mes
ayants droil, executenrs et ad.r':ninistrateurs, d'exécuter
et remetire & TECHNOLQd?IES LTRIM INC. sans
sucune autre considération , tout auire document
incinant dermandes et cessriﬂr;lls, et de poser tous les
auires mestes pouvant Elre _jué;és nécessaires ou uliles
par TECHNOLOGIES LTRIVI INC., ses ayants
droit, exécuteurs et administratzurs, pour obtenir la
reconnaissance de leurs droits ajnsi cédés et pour
abtenir tour brevet, enregistrgment et antres droiis de
toute natore & étre deélivrés, ét ce, dans tout pays du

monde.

SIGNE A/SIGNED AT (ville/city) fn ot a |,
OQuébec, Canada, ce(this) lg‘i itme(il) jour de{day of)
.
[ S t 2003,
A

) , : e

& = e L I
Wpé GAGNON .

(signe en présence du témoin/signed in e presence of

the wimess)

MO . 526

ASSIGNMENT
I, ¥ves Gagnon, whose full post office address is,
4874, Chemin de la Coére-des-MNeiges app. 209,
Montréal, Québec, Canada, 12V 1H4 inconsideration
0f$1.00 and other good and valuable consideration, the
receipt of which is hereby acknowledged, do hereby
sell and sssign, to TECHNOLOGIES LTRIM INC.
whose full post office address is 440, Boulevard
Armand Frappier, Office 140, Laval, Québec, Canada
H7V 484, all of my tights, titles and inlercsis in sach
and every country in the world in and to the
invention(s) entitled: “METHOD FOR MOINFYING
THE IMPEDANCE OF SEMICONDUCTOR
DEVICES USING A FOCUSED HEATING
SOURCE”, ae fully deseribed in a Patent application
for Canada filed on August 14, 2002, under application
ng, 2,398,166 and as deseribed in a patent application
for the United States filed on August 1, 2003, including
without limitation the right to claim, any and all of the
benefit(s) of the International Convention relating to
prioTity associated with the said invention{s} and all of
my cortesponding rights, titles and interests in and io
any and all patenis, registrations and the like which

may issue therefor anywhere in the world.

I da further agree for myself and ifor my heirs,
executors and administrators, to execute and deliver 1o
TECHNOLOGIES LTRIM INC. without further
consideration any further documents including
applications, and assignments, and to perform such
ather acts a5 we Iawfully may, that may be deemed
necessary by TECHNOLOGIES L'TRIM INC., its
heirs, executors and adminiswators, fully to secure its
interest 1o the rights herein assigned and to obtain any

and all patents, registravions and the like which may

issue anywhere in the w -
MmN *
{WITNESE)
ACCEPTE PAR (ACCEPTED BY):
TECHNOLOGIES LTRIM INC.
e i A

7

Par/By (11(3)411&1‘:1&:): Yves Gagnon 4
Titre/Title: President

PATENT

REEL: 014114 FRAME: 0160
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DECLARATION

Je, soussipgné (nom du témoin de la 1&re page),

- o e M

iﬁl/ﬁ‘ W LA cod/esE

dont I'adresse postale compléie est:

YR UG sy E

LAaVAlL | &g e, C A SR A

7P 30/ o _

declare: j'ai été personnellement présent et ai vu ¥ VES

GAGNON que je reconnnis pt_",-)'smmellemem comme

étant la personne nommeée dm;ns la cession Cl-jointe,

signer et souscrire ladite cessidn.

SIGNE A/SIGNED AT (vinefc;:i-t);), A /;,wq(_ .
Québec, Canada, ce {this) (2; itmefth) jour de
-

MO . 525

DECLARATION

1, the undersigned {name of the witness of the 1st page)

whose full post office address is:

make cath and say: that I was personally present and
did see YVES GAGNON who is personally known to
me to be the person narmed in the attached assignrment

duly sign and execute the same.

SIGNED AT/SIGNE A (city/ville) .

Quebec, Canada, this (ce) th{eniéme) day of{jour

(day of } Ao T 2009, de) 2003.
/j & < {T\:- P (‘t’iv‘-'f-"f. e, ™
Témoin | Witness

{méme personne ayant signée |a cession)

{same person as on the assignment}

PATENT
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CESSION
Je, FIugues Langlois, dont l’ad:lresse posiale compleie
est 494, Poulevard Des Prai:r;ieslg app. 4, Laval, GQuébec,
Canada, H7V 1B5, moyexmanti la sarmme de un dollar
et autres considérations dont réception est accusée par
les présentes, vends er cdde :;ﬁ TECHNOLOGIES
LTRIM INC., dont l’aclress?e postale compléte est
440, Boulevard armancl Fra.pp;ier, Bureau 140, Laval,
Quebec, Canada H7V 4134, tq:uus wmes croits, titres et
intéréis dans tout pays du mu';):n.de, détenus dans et &
(aux) I"invention(s) ayant pour tirre: "METHOD FOR
MODIFYING THE ITMPEDANCE OF
SEMICONDUCTOR DE{VICES USING A
FOCUSED HEATING SQURCE" tellc(s) que
décrite(s) dans une demande:; de brevel déposée au
Canada le 14 aoGt 2002 sous :;lc numéra 2 3898 166 et
telle que décrite dans une dc}mandc pour un brevet
deposée aux Etats-Linis dépoés&e: le | aodt 2003, y
compris et sans limitation le diait dz réclamer le ou les
bénéfice(a) dela Convention Internationale relative ala.
priorité aasocide a la(les) c'li‘te'i(s) invention{s) et tous
mes draics, titres et intéréts danz et a ltout brevet,
enregisiremeant et autres dmi'ljjs de toute nature & étre

delivrds, ¢t ce, cdans tout pays ;:v:lu maonde.

Je consens également pour Lﬁiuoi—méme 2L POUT eSS
ayants droit, exécuteurs ot ad[:ninisl:ratel.lrs; d'exécuier
et remetire 3 TECHNOLOGIES LTRIM INC. sans
aucune aubre considération, tout auire document
incluant demandes et c-c:ssian“ps, et de posar tous les
autres gestes pouvant &ire jt\g':;és nécessaires ou utiles
par TECHNOLOGIES LTRIM INC., ses ayaats
draitl, exécuteurs et z\.dm.i.u.istfratcurs, pouvr obtenir la
reconnaissance de leurs dmii'ts ainsl cédés et pour
abtenir tout brevet, enregistrément et aulres droiis de
toute nature & éve delivrés, Bl og, dans tout pays du

monde.

SIGNE A/SIGNED AT (ville/eity) §.a v o t
Québec, Canada, ce(this) -f:‘!' i@me(th) jout de(doy of)
A% 2003, .
X S L \f" ﬁ
v C Yoo
_ .«-':F'" LT e - Pl E

HUGUES LANGLOIS

(aigneé en présence du témoin;]‘signed in the presence of

the Witnesse)

MO . 526

ASSIGNMENT
1, Flugues Langlois, whose Full post office address is,
494, Boulevard Des Prairies app. 4, Laval, Québec,
Canada, H7V 1B5 in consideration of $1.00 and other
good and valuable consideration, the receipt of which
iz hereby acknowledged, da hereby sell and assign, 1o
TECHNOLOGIES LTRIM INC. whose [ull post
office address is 440, Boulevard Armand Frappicr,
Office 140, Laval, Québec, Canada H7Y 454, all of
my rights, tilles and interests in each and every county
in the warld in and te the inventian(s) entitled:
“METHOD FOR MODIFYING THEIMPEDANCE
QF SEMICONDUCTOR DEVICES USING A
FOCUSEDHEATING SOURLCE™, as fully described
in a Patent application for Canada filed on August 14,
2002, under application no. 2,398, 1 66 and as described
in a patent application for the United States filed on
August 1, 2003, including without limitation the right
to claim, any and all of the benefit{s} of the
International  Convention  relating to  priority
assoaciated with the said invention{s) and all of my
cotmresponding rights, titles and interests in and (o any
and all patents, regiswations and the like which may

issue therefor anywhers in the weorld,

Y do further agree for myself and for my heirs,
executors and administrators, to executs and deliver to
TECHNOLOGIES LTRIM IMNC. without further
consideration any further documents including
applications, and assignments, and to perform: such
other acts as we [awlully rmay, that may be deemed
necessary by TECHNOLOGIES LTRIM INC., its
heirs, executors and administrators, fully 1o secure its
interest to the rights herein assigned and to obtain any
and all patents, registrations and the like which may

issue anywhere in the world.

4’2&%;..-@. f/___q > S e n A

}.

TEMOIN:
(WITNESS)

ACCEPTE PAR (ACCEPTED BY):
TECHNOLOGIES LTRIM INC.

ﬁu,’y)f bl { P : ., IR Y
Par/By (na/:n/nanae): Yves Gagngfl
Tiwe/Title: President

PATENT
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DECLARA';['].DN DECLARATION
Je, sauasigneé (nom du témoein de la 1&re pagel. 1, the undersigned {name of the wimess of the 1st page)
‘yué’ﬂs 9;:?_3' iy i
dont l'adresse postalwe compléte Iast: whose full post office address ia:

BFD L Che v Co e §
AAC Stepderecr, &e
Tov T WL :

déclare: jai &té personnellemient présent el at vu make gath and say: that I was personally present and
HUGUES LANGLOIS fue je reconnais did see HUGUES LANGILOIS who is personally
personnellement conume étan‘ti la personne nNommas known to me to be the person named in the attached
danz la cession ci-joinie, aigujle.r et souscrire ladite assigrunent duly sign and execute the same.
cession. .
SIGNE A/SIGNED AT (ville/city), Laua/ . SIGNED AT/SIGNE A (city/ville) .
Québec, Canada, ce (this) {!I? i@me(th) jour de Quebec, Canada, this (ce) th(eni¢me) day of(Jour
(day of ) &£o L 2003, de) 2003.

i
Témoff J:P Witness
(méme personne ayant signée !}a cession) (same person as on the asgigmment)

: | PATENT
RECORDED: 11/07/2003 REEL: 014114 FRAME: 0163



